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Nesta aula

Seqiéncia de conteudos:
1. Multiplicadores de tensao;
2. Aplicacoes diversas;
3. Diodo zener.



Multiplicadores de tensao

Dobrador de tensao de meia onda:

L ]

C)
aprey |y
%

000,
Wﬂ?
S

2




Multiplicadores de tensao

Dobrador de tensao de meia onda:
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Multiplicadores de tensao

Dobrador de tensao de onda completa:
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Multiplicadores de tensao

Dobrador de tensé&o de onda completa:
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Multiplicadores de tensao

Triplicador de tensao:
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Aplicacoes diversas

Carregador de baterias:
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Aplicacoes diversas

Protecao contra sobretensao:
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Aplicacoes diversas

Protecao contra sobretensao:
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Aplicacoes diversas

Protecdo da base de um transistor:

I

» C

npn
transistor

"
L




Aplicacoes diversas

Protecdo na entrada de um amplificador operacional:
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Aplicacoes diversas

Protecdo na entrada de um amplificador operacional:
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Aplicacoes diversas

Protecdo na entrada de um amplificador operacional:
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Aplicacoes diversas

Protec&o contrainverséao de polaridade da fonte:
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Aplicacoes diversas

Backup para impedir perda de memaria:
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Aplicacoes diversas

Identificador de polaridade de baterias:
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Aplicacoes diversas

Sinalizador de saida de emergéncia:
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Aplicacoes diversas

Gerador (aproximado) de onda quadrada:

o

[\ I A

/ l \ - Vi 10-V < v, oV
0 Zeners . 10V

T WOF
: Z,
e -

L
J'I/T\\
LT
iy

N4

=B




Diodos zener

Regido de operacao zener:
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Diodos zener

Sentido de conducao:
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Diodos zener

Modelos equivalentes do diodo zener:
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Diodos zener

Curva caracteristicade um diodo zener:
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Diodos zener

Caracteristicas elétricas:
« Tensao zener nominal -V, [V];
« Corrente de teste — | [mA];
« Impedancia dinamica — Z,r @ |1 [Q];
» Corrente de joelho — Z, [MA];
» Impedancia de joelho maxima — Z,x @ |« [Q];
« Corrente reversa maxima — Iy @ Vg [MA];
« Tensao de teste — V [V];
« Corrente maxima de regulagao — |, [MmA];
« Coeficiente de temperatura tipico - %/°C.



Diodos zener

Coeficiente de temperatura versus corrente zener:

Temperature coefficient — T (%/°C)

Temperature coefficient

versus Zener current
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Diodos zener

Impedancia dinamica versus corrente zener:

Dynamic impedence
versus Zener current
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Diodos zener

Aspectos de diodos zener:
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Diodos zener

Regulador zener:
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Comportamento do zener em condugao e bloqueado.



Diodos zener

Circuito regulador zener basico:

V, e R, fixos
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Diodos zener

Circuito regulador zener basico:
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Diodos zener

Circuito regulador zener basico:
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Diodos zener

Circuito regulador zener basico, exemplo: V. eR, fixos
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Diodos zener

Circuito regulador zener basico,
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Diodos zener

Circuito regulador zener basico, exemplo: V. eR, fixos
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Diodos zener

Circuito regulador zener basico:
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Diodos zener

Circuito regulador zener basico, exemplo: V,fixo e R variavel
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Diodos zener

Circuito regulador zener basico:
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Diodos zener

Circuito regulador zener basico, exemplo: V, variavel e R, fixo
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Na proxima aula

Seqiéncia de conteudos:
1. Laboratorio de aplicagdes de diodos.
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